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Descriptores B.O.E.

Introducción a la teoría de bandas. Materiales semiconductores. Uniones. Transistores bipolares y
de efecto campo.

Temario

Unidad didáctica A: Fundamentos -12 horas-

Tema 0.- Introducción (1 hora)
Tema 1.- Sólidos cristalinos (1 hora)
Tema 2.- Teoría de bandas (1 horas)
Tema 3.- Estadística de semiconductores en equilibrio (2 horas)
Tema 4.- Fenómenos de transporte de cargas (3 horas)
Tema 5.- Procesos de no equilibrio (2 horas)
Tema 6.- La ecuación de continuidad (2 horas)

Unidad didáctica B: Uniones básicas -10 horas-

Tema 7.- Unión pn (6 horas)
Tema 8.- Estructura metal-óxido-semiconductor (MOS) (4 horas)

Unidad didáctica C: Transistores básicos -8 horas-
Tema 9.- Transistor bipolar de unión (BJT) (5 horas)
Tema 10.- Transistor MOS (3 horas)

Conocimientos Previos a Valorar

Para cursar esta asignatura se recomienda haber conocer los contenidos de las asignaturas básicas
de electrónica, matemáticas y física de la carrera.

Objetivos

Introducir a los alumnos en los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos electrónicos
de estado sólido
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Metodología de la Asignatura

Las clases se impartirán utilizando tiza, pizarra, transparencias y el proyector.

   &#61482;

Evaluación

 Para la evaluación de la parte de teoría se proponen dos métodos de evaluación alternativos por
los que puede optar el alumno. El primero consiste en la realización de un único examen al final
del cuatrimestre. El segundo método consiste en la realización de tres pruebas parciales
distribuidas a lo largo del curso. Para poder optar a este método se exige la asistencia a todas las
clases.

En ambos casos las pruebas escritas consistirán en dar respuesta a una serie de preguntas teóricas
(25%) y problemas (75%). La duración del examen será de 2 horas.  Las respuestas deberán ser
claras y precisas. Se penaliza dejar una de las preguntas sin respuesta o que sea completamente
errónea con el 10% del valor máximo que tuviera asignado.

Para superar la asignatura es imprescindible realizar las prácticas. La evaluación de las mismas se
realiza en el laboratorio a medida que se van realizando; para ello se plantean al alumno cuestiones
sobre el trabajo realizado. Es requisito para superar la asignatura realizar todas las prácticas. Una
vez superadas, la nota final será la obtenida en las pruebas teóricas.

Descripción de las Prácticas

Práctica 1. Cristales semiconductores y concentración de portadores (2 horas).
Práctica 2. Procesos de generación y recombinación. El experimento de Haynes-Shockley (2
horas).
Práctica 3. La unión pn en equilibrio(2 horas).
Práctica 4. La unión pn en desequilibrio(2 horas).
Práctica 5. Simulación de un BJT (3 horas).
Práctica 6. El varactor MOS (2 horas). 
Práctica 7. El transistor MOS (2 horas).
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